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P. Denis, G. Bene et R. Extermann. — Application des

transistors au Q-metre.

Un des trois montages fondamentaux des transistors (base

commune) permet la realisation d'impedances d'entröe tres
basses, condition primordiale pour un mesureur d'intensites
alternatives.

Cet avantage peut etre combine ä la loi de variation de

l'intensite dans un circuit resonnant en fonction de la valeur
de la capacite, loi qui peut directement etre reliee ä la valeur
du coefficient Q de surtension de la seif etudiee.

Excitant un circuit resonnant dans lequel on a insere la seif
ä etudier, ä sa frequence propre w0, on a pour une capacite e

une intensite
V2

I* —
R2

La resistance apparente R du circuit est alors reliee ä c par
la relation

et par de faibles variations de
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Le mesureur d'intensite alternative doit posseder une faible
resistance interne r de maniere que r soit negligeable vis-ä-vis
de R, condition qui peut etre realisee de la maniere suivante.
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Capacite graduee en Q en fonction de points fixes portes

sur c.

Ce dispositif permet de mesuror avec une bonne precision
les facteurs de surtensions sans employer nn Systeme de mesure
de puissance delicat et coüteux.
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